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Введение
I Предмет исследования
А Электродинамика классических сверхпроводников в микроволновом диапазоне
1 Поверхностный импеданс и комплексная проводимость сверхпроводников
2 Двухжидкостная модель Гортера-Казимира.
3 Модель Бардина-Купера-Шриффера.
4 Модель Элиашберга .'.:.
5 Нелинейность Гинзбурга-Ландау.
В Высокотемпературные сверхпроводники.
1 Металлическая и сверхпроводящая фазы оптимально допированных ВТСП.
2 Симметрия параметра порядка ВТСП
II Экспериментальные методы исследования микроволнового отклика монокристаллов ВТСП
А Измерения температурной зависимости поверхностного импеданса
1 Экспериментальная установка.
2 Измерительная схема.
3 Измеряемые величины.
4 Исследуемые образцы, их геометрические факторы и анизотропия
5 Факторы, влияющие на точность определения измеряемых величин
6 Проверка экспериментального метода: поверхностный импеданс и комплексная проводимость ИЬ
В Метод генерации высших гармоник.
III Результаты измерений поверхностного импеданса в монокристаллах ВТСП: особенности и общие черты
А Отбор образцов и процедура измерений.
В Поверхностный импеданс в нормальном состоянии.
С Поверхностный импеданс в сверхпроводящем состоянии
1 Низкие температуры, Т < Тс/3.
2 Промежуточные температуры, Т ~ Тс/2.
3 Близкие к Тс температуры, Т —У Тс.
IV Результаты исследования комплексной проводимости монокристаллов ВТСП
А Область Т <ТС
В Область вблизи Тс.
V Феноменологическое описание экспериментальных данных: обобщенная двухжидкостная модель
А Процессы рассеяния и поверхностное сопротивление монокристаллов
ВТСП.
1 Температурная зависимость времени релаксации нормальных носителей в монокристаллах YBa2Cu306.
2 Время релаксации в тетрагональных монокристаллах ВТСП
3 Импеданс Ва0.бКо.4ВЮ3: учет остаточного поверхностного сопротивления
В Плотность сверхпроводящих носителей и комплексная проводимость
VI Микроскопические модели высокочастотного отклика ВТСП: сравнение с феноменологией и экспериментом
А Коэффициент затухания квазичастиц в изотропной модели Элиашберга 113 В Модель почти антиферромагнитной ферми-жидкости с d-спариванием
С Двухзонная модель.
1 Импеданс и проводимость в об-плоскости УВа2Сиз06.95: роль примесного рассеяния.
2 Глубина проникновения поля вдоль оси с
Б Смешанная симметрия параметра порядка
VII Время релаксации параметра порядка
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